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Übersetzung‘ 

32.X_8-Bit-PROM in _ TTL (Eingange-Klemmdioden, offene Kollektor- 

7ar Scpnltkfoia besteht aus: 

I, Gesteuerter Zeilendeköder - für die Wahl von 1 aus 32 Zei- 
len der Speichermatrim (die Auswahl eines der 32 
B8-Bit-Worte); er realisiert das Blockisren des Speichers 

‚II, Speichermatrix (256 Speicherzellen in 32 Zeilen und 

8 Spalten) 

‚III, Ausgangsverstärker - für die Informationsübertragung aus 

der adreßierten Zeile. der Speichermatrix zu den Speicher- 

ausgängen
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Bild i= Anschlußbelegung Bild 23 Blockschaltbild 

Taballe 1. Funktinnetaballu 

N1chtprograumiertar Programmierter 
Scha tkreis Schaltkreie 

a E ; Ausgänge Ausgänge _ 
Funktion . Eingang V Eingang V gang YqoaeYa - 9009 YassYa 

Lesen * L a ” l B ; vx” 
Blockiaren H H H . 

nnnn n — u 

Anm,: . 1) Der V=Zustand bidcul.'_st H- oder L-Pagel und er ist 

für jeden Ausgang und jede Adresse durch das im 

Speicher enthaltane Wort gegeben 

Statische Kennwerte ( = 0 %, + 25 °C, + 70.°C) 

H=-Eingangsstrom. 

(bei Uoce = 5,25 V, Ur = 5,5 V, Uy, = O-V) _II <1 m 

(bei Ucc = 5,25 V, Ury = 2,4 V, U,L = 0 V) H * 40 /uA 

L=Eingangsstrom 

(bei Unc =75,25 V, Urg = 4,5 V, Uj, = 0,4 V) =Iz|
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_ H-Ausgangsstrom 
(bei.Upn = 4,75 V, Ury = 2,0 V, Ur, = 0,8 V; Uoy = 5,5 V) 

- V IouH ‘_1m /M 

L-Ausgangsspannung ?) ; 
(bei Upc = 4,75 V, Ury = 20 V, U, = 0,8 V, I0 = 12 mA), 

4 E UgL < 09,46 V 

Stromaufnahme bei H am Ausgang 

(bei Uop = 5,25 V, Ury = 4,5 V) TceHS 90 mA 

St‘fil‘lll.lfl'lßi'llfl bei L am Ausgang . / 

(bei UCC_‘ 5,25 V, uII-I - 4,5 V, UIL = Q V) . 1ch.g 110 mA 

-E1nimgqclc-pingepannung ] 
(bei Unn = 4,75 V, I, = — 12 m) a Un 41,5 V 

Anme:3 15 Bei-programmierten Spbichorn wird diese Klnngrfli. aur 

bei den nichtprogrammierten Ausgärgen bewertet 

Oynamische Kennwerte (Ucc = 5,0 V, R, = 300 Ohm, R, = 600 Ohm, 

C:1 = 30 pF, Uz=5\f) 

Adreß-Zugriffszeit ; , . tco ® 50_:u 

CHIP-SELECT-Zugriffszeit tco * 50 n8 

Verzöägerung nach CHIP-SELECT * ; top “ SO ns 

Ausgangskapazität E Cg 5,5 pF 

Esmpfohlene Betriebsbedingungen 
Betriebsspannung - / Vg 4,75 V '$ Uoe 4 5,25 V 

-L—-E.‘l.pgqngsspa_nnunq Ü « Ur -0,5V£ UL < 0,8.V 

H-Eingangsspannung > N ;‚ Uyy 20 V U1 5 5,5V 

L-Ausgangsstrom I 0. 0mAS I0 5 12 m 

H-Ausgangsspannung Ua 0 V £ UoH < 5,5 V 

Betriebstemperaturbereich‘ . Y 0° « + 670 % 



Grenzwerte min max 

Betriebsepannung ; Veg‘ 0 7 V 
Eingangsspanung Ur 5,5 V- 

; £1ngnngnitron . - =12 mA 
Ausgangespannung Ug 0 55 V 
Betriebstemperatur A 0 70 %C 
Lagerungstemperatur ° - Drg =55 155 C 
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